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OEM:Valvo Transistor PH2222 Datasheet

PH 2222 (A)

SILIZITM = NPN = PLANAR = EPITAXIAL - TRANSISTOREN
fiir Verstirker- und Schalteranvendungen

Mechanische Daten:

Gehliuse; Kunstatoff,
= JEDEC TO-92

MaBangaben in mm.

060
min

— EL-NM kontrollierter Berwch

Lt TN

KEurzdatens FH 2222 FH 2222 A
Kollektor=Sperrspannung UGB p ™ Wax. L1 T8 v
Eollektor-Emitter-Sperrapannung “{:E p = WAX. a0 40 v
KEellektorstrom Il: = MAX. BOD mA
Gesamtverlustleistung bei ;UE 25°c P,,¢ = max. 625 =W
Sperrschichttemperatur by = mAX. 150 c
Gleichstromverstirkung 3

bei UEE = 10 V, IE = 150 md B = 100 100

bei U = 10 V, I, = 500 mA B & 30 40
Transit=-Frequensz

bei Uy = 20 V, I, = 20 mA t, & 250 300 Mz
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PH 2222 (A)

Absolute Grenzwerte: (gilltig bis &J .“J PH 2222 FPH 2222 A
Eollektor-Sperrspannung bei IE = 03 Uﬂ:n p ™ maI. 60 L] L
Eollektor=Emitter=Sperrspannung bei IB w D l'.ch p ™ max. 30 40 v
Emitter-Sperrspannung bei I{: = Dg UEB o " Hax. ] [ v
Eollektorstros: Il: = MAX. BOO mA
Gesamzverlustleistung bei 'U £ 28%c, Ptnt = mAX. 6258 mW
Sperrechichttemperaturg ‘J = max. 150 g
Lagerungs temperatur: I-s = min. =6 5 *c
8 = max. 150 -
Wirmewiderstands
gwischen Sperrschicht und Umgebung: lt.h v 5 200 K/
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- PH 2222 (A)

Eennwertieg

bei IIJ = Esbc, sofern nicht anders angegeben FE 2282 PH 2222 A
Eollektor-Reststrom ¢
bei II = 0, UC! = B0 V: I{:B 0 : 10 nA
bei Iy = 0, Upp = 50 V, 8y = 150°C: I, o : 10 A
bei Ip = 0, U, = 80 Vs Len o : 10 oA
bei Iy = 0, Ugy = 60 V, &, = 150°Cs I o = 10 pA
Emitter-Restatrom ¢
bei !c = 0, I.]‘EB = 3 Vi IE!- o = 10 10 ni
Reststrime ¢
bei ]J':E = 60 V, -UHE = 3V ICE v : 10 ni
IE]! v = 20 ni
Kollektor-Durchbruchspannung
bei Iy = 0, I, = 10 pAs U(sm) cB o 2 e0 v
Kollektor-Emitter=Durchbruchspannung
bei Iy = 0, I, = 10 mAs U(ps) cE 0 2 a0 W0 v
Emittér-Durchbruchspannung
bei I, = 0, I, = 10 phs U[H-II}E![I -] 6 L)
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
bei I, = 150 mA, Iy = 15 mAs By ant : 0,4 0,3 v
bei Il: = 500 mA, :B = 50 mis ch sat = 1,6 1,0 v
Basisspannung ¢
bei Il: = 150 mA, ]B = 15 mAi Uu sat : 1,3 1,2 v
bei IC = 500 ma, IB = 50 mi: l:fDE sat = 2,8 2,0 v
Gleichstromverstirkung 3
bei UEE = 10 V, I’G = 100 Az B n 36
bei Uy = 10V, Tp = 1 mAs B 4 50
bei Ugp = 10V, I = 10 mAs B 2 5
bei UEE = 10 V¥, Ic = 150 mAs B - 100. . . 300
>
bei l.r':E = 10 V, IE = 500 mAs B ; a0 40
bei UCE = 1V, Il: = 150 mAs B = 50
Transit-Frequenz
bei U = 20 V, I, = 20 mA N
und IH = 100 MHz: 1'1. = 280 300 MHz
' Kollektorkapazitit ¢
bei UEB = 10 V, I: = 0, f = 100 kHz;: l."-': = a 8 pF
Emitterkapazitit ¢
bei UEB. 0,5V, Il: w0, f= 100 kHz} ':r_ = 25 pF
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PH 2222 (A)

Kennwerte, Fortseiz : bei GJ = 28%

nur fiir PH 2222 A

Vierpol-Koeffizienten bed U _ = 10 V, I = | mA und f = 1 kHzs

CE M

Kurzschlub-Eingangewvideratands hll& = 2...8 ki
Burzschlull-Stromverstirkung: bhyte ™ B0...300
Leerlauf-Spannungsrilckwirkungs hIEI < B'lﬂ-‘
Leerlauf-Ausgangsleitwerts hzﬂa = Bes:dB -3

Vierpol-Koeffizienten bei U

g ™ 100 ¥, IE = 10 mA und f = 1 kHzs

KEurzgschlul-Eingangewiderstands hl!e w 0,25...1,256 k@

Eurzschlul=Stromverstirkung: h?]t = T0...376

Leerlauf=Spannungsrilckvi rkung s hlzt £ -i'l.l]-4

Leerlauf-Ansgangsleitwerts h?Ee = 286...200 w8
Realteil der Eingangsimpedanz

bei Upp = 20V, I = 20 mA, f = 300 MHzz 1/g,,. s 60 Q
Rauschzahl

bei UEE = 10 W, Ic = 0,1l mA, R = 1 k@ ¢

und f = 1 kliz, B = 1 Hz: F = 4 dB

Schaltezeiten bei Iy = 150 mA {Uht = 30 V, Rl = 200 @)

VerzBgerungszeity . td E 10 ns
Anstiegszeit: tr E 25 ns
Speicherzeits ta E 225 ns
Abfallzeit: tf 5 60 ns
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